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1． ア モ ル フ ァ ス ・シ リ コ ン ・金　合金薄膜 の

　　金属 非金 属転移 と超伝導

青　木　英 雄

　乱れ た系 の 金属非金属転移 と， 乱れ が超伝導に及ぼす影響 を研究す る ため に
， ス パ ッ タ リン

グ法で 作製し た ア モ ル フ ァ ス
・シ リ コ ン ・ 金合金薄膜の 電気抵抗 を 20mK ま で 測定 し た

。

　金 の 濃度を細か く， か っ 連続的に変 え られ る方法で 試料 を作製 した 。 金 の 濃度 が細か く連続

的な 試料 を用 い れ ば ， 金属非金属転移点お よ び超伝導転移点近傍の 研究 が正確に 行 な え る 。

　金 属的な領域 の 電気伝導率は ， 乱れ た 系 にお ける ア ン ダー ソ ン 局 在 と電子 間相互作用の 効果

で 説 明 され る 。超 伝導転移温度 は ， 金 の 濃度 を減らす と と もに低 下する が ， こ れ と乱れ と の 関

係 を議論 し ， こ の 系 の 絶対零度で の相図 を考察す る 。

2． Si （111）表 面 へ の 金 属原 子 の

　　初期吸着過程 ・ 構造の 研究

石 　塚 　哲　夫

　超高真空電 子 顕微 鏡法 ・回析法に よ り， Si（il1）
− 7 × 7 表面 で の 金属吸着に つ い て調 べ た 。

第 1 に 400℃ 〜 700 ℃ の 下地温度で Cu の 吸着過程を
“

そ の 場
”

観察 し
，
　 Si格子 に不整 合な

吸着層 の 形成過程 ・構造 を明らか に した 。 Cu 吸着層 は Si 表面の 原子層 ス テ ッ プ の 上 段 に 形成

し始 め ， テ ラス の 内側だ け で な くス テ ッ プ下段 側に も成長 して い き， 下地 に対 し吸着方位の 異

なる 2 種類 の ドメイ ン で 表面がお おわ れ る 。こ の 吸着層 は Cu （111 ）格子面 と類似な 原子 配列

（＝ 4．2％ の 格子 の 縮み ）を もち ， Si 格子 に 対 し 30
°

± 3．5
°
回転 した方 向 を も つ こ とが わ

か っ た。第 2 に ， 700 ℃ 前後で の A1 の 吸着過程 の 観察か ら ， 育 構造に 続い て ，　 Cu と類

似な 回折図形 を与え る不整合相 の 形 成がみ られ た 。 以 上 の 観察 をま とめ ， 金属
一 Si 吸着構造

と して
一
般的 な構造 と不整合構造 との 相 安定 に つ い て検討 した 。
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